Moduly MOSFET O

Vlastnosti:

Nizky odpor

w:uyke homm% dh/dt {5V ns)

Rychia wvnitfni zpetna dioda (€, < 250 ns)

lzolovana rakladna

Mezinarodni standardnd pouzdro SOT2ET - snadna montaF, Ospora proston

Wysoky wykion v malém objemu

Whodné pro stfidavé pohony, stejnosmime pohory pro roboty 8 servomatary,
nepferulitelng napdject zdroje, svafetiy, stfidalis, spinané a rezonandini napajeci zdroje

Nejni¥&i dovolena pracovni teplota T__ = - 55°C
Mezni teplota pfechodu T__ = 150°
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Kliit k ty povemas znaleni (@ uvedsan na strani 58

Moduly IGBT O

Kratka doba tylu pro spinani a¥ do 20 kHz

Irodovana rakladna

Mezingrodni standardni pousdro SOT22T - snadnd monta¥, Uspora prostoru

Wy soky whkon v malém objemu

Vhodné pro sffidave pohony, stegnosmé&mé pohomy pro roboty 8 servomotony,
nepferuinelné napajeci zdroje, svatelhy, stejnosm&mea Sopry, spinané a rezonanini
napajeci rdroje
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Megni¥si dovolens pracowniteplota T = - B5°C
Mezni teplota pfechodu T_ = 150°C
Blektncka odolnost 2.5
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